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요약

    
본 발명은 반사형 액정표시장치의 전극구조에 관한 것으로서, 매트릭스형태로 화소전극이 형성된 하부기판과, 투명기판
의 상면에 상기 화소전극의 배열형태와 대응된 형태로 투명전극이 증착되고 나머지 부분은 메탈이 코팅되어 공통전극
을 이루는 상부기판으로 구성된 것을 특징으로 하며, 공통전극을 하부기판에 형성된 화소전극의 배열형태와 대응된 형
태를 갖도록 매트릭스형태로 투명전극을 이루게 하고, 그 나머지 부분을 메탈로 코팅하여 구현함에 따라 화소전극 및 
공통전극의 저항차를 줄여 줌으로서, 플리커가 발생하는 것을 방지하고, 콘트라스트비(contrast ratio)를 향상시키고, 
액정 및 화소전극을 통해 반사되어 나오는 빛이 실제 화소크기에 해당되는 이외의 부분으로 새는 것을 방지하게된다.
    

대표도
도 2

색인어
공통전극, 투명전극, 메탈, 화소전극

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 반사형 액정표시장치의 구조를 도시한 종단면도,

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 의한 반사형 액정표시장치의 구조를 도시한 분리사시도,

도 3은 도 2의 C-C를 따라 도시한 단면도,

도 4는 본 발명의 일 실시 예에 의한 반사형 액정표시장치의 공통전극의 구조를 도시한 평면도이다.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

41 : 커버글라스45 : 공통전극

45a : 투명전극45b : 메탈

LC : 액정51 : 백 플랜

53 : 반사판60 : 액정층

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반사형 액정표시장치의 전극구조에 관한 것으로서, 상부기판에 형성되는 공통전극의 구조를 하부기판에 형성
된 화소전극의 배열구조와 대응된 형태를 갖도록 실제 전계가 형성되어야 할 이외의 부분을 메탈로 코팅하여 상·하부
기판의 저항차를 줄임으로서 플리커를 감소시키는 반사형 액정표시장치의 전극구조에 관한 것이다.

종래의 반사형 액정표시장치는 도 1에 도시한 바와 같이 소정의 간격을 두고 대향되게 설치된 상·하부기판(10·20)
과, 상기 상·하부기판(10·20)의 사이에 액정(LC)이 주입 밀봉되어 형성된 액정층(30)으로 구성되어 있다.

상기 상부기판(10)은 커버글라스(11)와, 상기 커버글라스(11)의 상측에 설치되어 액정에 전압을 인가시키는 투명전
극 재료인 ITO(Indium Tin Oxide)박막이 증착된 공통전극(12)과, 상기 공통전극(12)의 상측에 설치되어 액정(LC)
을 소정의 방향으로 배열시키는 배향막(13)으로 이루어져 있다.

상기 하부기판(20)은 매트릭스형태로 배열되어 화소전극(23b)의 역할을 겸하는 반사판(23)이 조립된 백 플랜(21)과, 
상기 반사판(23)의 상측에 형성되어 상기 반사판(23)을 보호하는 보호막(25)과, 상기 보호막(25)의 상측에 설치되어 
액정을 소정의 방향으로 배열시키는 배향막(27)으로 이루어져 있다.

참고로, ITO의 저항값은 10Ω정도이고, 알루미늄(AL)의 저항값은 10 -2 Ω정도이다.

이와 같이 구성된 반사형 액정표시장치는 화소전극(23b)과 공통전극(12)에 화면의 밝기에 상응하는 전압이 가해지면, 
각 전극사이의 액정이 전압에 비례하는 상태 변화를 일으켜 일정량으로 들어온 광원의 빛은 액정층(30)을 통과하면서 
그 양이 변조된 후 반사판(23)에서 반사되어 나가 화면의 밝기로 나타난다.

그러나, 이와 같이 구성된 종래의 반사형 액정표시장치는 공통전극(12)이 투명전극재료(ITO)가 평면전체에 걸쳐 증착
된 구조로 형성되고 각 화소전극(23b)은 반사판으로 활용하기 위하여 알루미늄(Al)으로 형성됨에 따라 각 전극의 저
항값의 차로 인해 액정층내의 전하가 고르게 분포되지 못하여 플리커가 발생되는 문제점이 있다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 안출 된 것으로서, 공통전극의 구조를 실제 전계가 형성되는 부분은 화소
전극의 배열형태와 대응된 형태를 갖도록 매트릭스 형태로하여 투명전극재료인 ITO를 증착하고, 상기 투명전극이 형성
된 이외의 부분을 메탈로 코팅처리하여 화소전극과의 저항차를 줄이게 되어 플리커가 발생되는 것을 해소시키고, 콘트
라스트비를 향상시키는 반사형 액정표시장치의 전극구조를 제공하는 데 있다.

이와 같이 구성된 본 발명에 의한 반사형 액정표시장치의 전극구조는 매트릭스형태로 화소전극이 형성된 하부기판과, 
커버글라스의 상면에 상기 화소전극의 배열형태와 대응된 형태로 투명전극이 증착되고 나머지 부분은 메탈이 코팅되어 
공통전극을 이루는 상부기판으로 구성된 것을 특징으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

이하, 첨부도면 도 2 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 구성 및 작용을 더욱 상세히 설명하고자 한다.

상기 도면에 도시한 바와 같이 본 발명에 의한 반사형 액정표시장치는 소정의 간격을 두고 서로 대향하도록 설치된 상
·하부기판(40·50)과, 상기 상·하부기판(40·50)의 사이에 액정(LC)이 주입되어 형성된 액정층(60)으로 이루어
져 있다.

상기 상부기판(40)은 커버글라스(41)와, 전압을 인가시키도록 상기 커버글라스(41)의 상면에 형성된 공통전극(45)
과, 상기 공통전극(45)의 상측에 설치되어 액정(LC)을 소정의 방향으로 배열시키는 배향막(43)으로 구성된다.

상기 하부기판(50)은 매트릭스(Matrix)형태로 배열되어 스위칭소자(53a) 및 화소전극(53b)의 역할을 겸하는 반사판
(53)이 조립된 백 플랜(51)과, 상기 반사판(53)의 상측에 형성되어 상기 반사판(53)을 보호하는 보호막(55)과, 상기 
보호막(55)의 상측에 형성되어 액정을 소정의 방향으로 배열시키는 배향막(57)으로 구성된다.

상기 화소전극(53b)의 횡방향과 근접하여 게이트버스라인(53c)이 형성되고, 상기 화소전극(53b)의 종방향과 근접하
여 데이터버스라인(53d)이 형성되고, 상기 게이트버스라인(53c) 및 데이터버스라인(53d)이 교차하는 부분에 스위칭
소자(53a)인 TFT(Thin Film Transistor)가 설치되어 있다.

상기 TFT의 게이트전극(미도시)은 게이트버스라인(53c)에서 분기되며, 소스전극(미도시)은 데이터버스라인(53d)에
서 분기된다.

상기 화소전극(53b)은 알루미늄(Al)으로 형성되어 전극역할을 수행함과 동시에 빛을 반사시키는 반사판의 역할을 수
행하도록 구성된다.

상기 공통전극(45)은 상기 화소전극(53b)이 배열된 형상과 대응된 형상을 갖도록 각 화소의 크기와 대응된 크기를 갖
는 투명전극(45a)이 매트릭스형태로 증착되어 있고, 상기 투명전극(45a)이 형성된 나머지 부분은 메탈(45b)이 코팅
되어 이루어진다.

상기 투명전극(45a)은 ITO(Indium Tin Oxide)로 되고, 메탈(45b)은 상기 화소전극(53b)과 동일소재인 알루미늄(
AL)으로 함이 바람직하다.

다음은 상기와 같이 구성된 본 발명에 의한 반사형 액정표시장치의 전극구조의 작용 및 효과에 대해서 설명한다.

먼저, 게이트버스라인(53c)과 데이터버스라인(53d)을 각 1개씩 선택하여 전압을 인가하면 상기 전압이 인가된 스위
칭소자(53a)만이 온(on)되고, 온 된 스위칭소자(53a)의 드레인전극에 접속된 화소전극(53b)에 전하를 축적하여 화
소전극(53b)과 공통전극(42) 사이의 액정부분만 전압이 인가되고, 상기 전압이 인가된 액정분자 각도가 변하게 되고, 
그 액정분자의 각도에 따라 빛을 투과하거나 차단한다
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상기와 같은 원리를 이용하여 각 화소전극(53b)마다 빛의 투과 및 차단을 선택적으로 콘트롤할 수 있게 된다.

이때, 공통전극(45)이 상기 하나의 화소전극(53b)의 크기와 대응된 크기를 갖는 다수의 투명전극(45a)이 매트릭스 
형태로 형성되고, 그 나머지 부분은 상기 화소전극(53b)재료와 동일재료인 메탈(45b)을 코팅하여 구성함에 따라 상기 
공통전극(45) 및 화소전극(53b)의 저항값의 차를 줄이게 되어 액정층(60)의 전하분포를 고르게 하여 전계형태를 상
·하 대칭형태로 구현함에 따라 플리커를 줄인다.

또한, 상부기판(10)쪽으로 반사되어 나오는 빛이 메탈(45b)에 의해 차단되어 빛이 새는 것이 방지되고 실제 화소크기
에 해당되는 투명전극(45a)을 통해 투과됨에 따라 콘트라스트비를 향상시킨다.

    발명의 효과

    
상술한 바와 같이, 본 발명에 의한 반사형 액정표시장치의 전극구조에 의하면, 공통전극을 하부기판에 형성된 화소전극
의 배열형태와 대응된 형태를 갖도록 매트릭스형태로 투명전극을 이루게 하고, 그 나머지 부분을 메탈로 코팅하여 구현
함에 따라 화소전극 및 공통전극의 저항값의 차를 줄여 줌으로서, 액정층 내의 전하를 고르게 분포시켜 플리커가 발생
하는 것을 방지하고, 콘트라스트비(contrast ratio)를 향상시키고, 액정 및 화소전극을 통해 반사되어 나오는 빛이 실
제 화소크기에 해당되는 이외의 부분으로 새는 것을 방지하게된다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

매트릭스형태로 화소전극이 형성된 하부기판과, 커버글라스의 상면에 상기 화소전극의 배열형태와 대응된 형태로 투명
전극이 증착되고 나머지 부분은 메탈이 코팅되어 공통전극을 이루는 상부기판으로 구성된 것을 특징으로 하는 반사형 
액정표시장치의 전극구조.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 메탈은 알루미늄인 것을 특징으로 하는 반사형 액정표시장치의 전극구조.

도면
도면 1
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도면 2

도면 3

도면 4
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摘要(译)

本发明涉及反射型液晶显示装置的电极结构。并且对应于布置形式的形
式包括具有矩阵形式的透明电极，以具有与形成在下板上的像素电极的
布置形式对应的形式，公共电极将透明电极蒸发成对应的形式在下板的
上侧中的像素电极的布置形式中，像素电极以矩阵和盖玻璃的形式形
成。根据剩余部分涂覆金属并实现公共电极和像素电极的电阻器平衡减
小电阻器平衡防止产生闪烁。对比度得到改善。对应于布置形式的形状
防止了通过液晶和像素电极反射的光，并且通过对应于实际像素尺寸的
部分出射。公共电极，透明电极，金属，像素电极。
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